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می΋ند تنشکار با که ی ترانزیستر

این ِ کانال است. ولتاژ Έی از حاصل ِ تنش با ش َ ُ-وصل-شدن قط΄- که اند ساخته ی ترانزیستر

ی تنش با گذار است. 70 nm تا 13 nm یِ ͳکلفت به (MoTe2) ت̃لورید مˇلیبدِن یِ لایه Έی ترانزیستر

107 آن یِ برا قط΄ یِ ͳرسانندِگ به وصل یِ ͳرسانندِگ ِ نسبت و میدهد، رخ 0.4% فقط یِ اندازه به
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